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Prifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt
@ Chipinterne CMOS-ESE-Schutzschaltung mit vier Thyristoren mit Niederspannungstriggerung

@ Eine chipinterne ESE-Schutzschaltung, die in einer inte-
grierten Schaltung in Submikron-CMOS-Technologie An-
weandung findet. Sia schafft einen hohen ESE-Ausfallschwal-
lenwert bei kleiner Layoutfldche und schiitzt die Eingangs-
stufe des CMOS-IC vor einam ESE-Ausfall. Sie umfaBt vier
Niederspannungstriggerungs-Thyristoren. Diese sind gebil-
det durch Einfiigen ainer Kurzkanal-Dinnoxid-PMOS-Vor-
richtung bzw. einer Kurzkanal-Dinnoxid-NMOS-Vorrichtung
in die Seitenzweig-Thyristor-Struktur. Diese MOS-Vorrich-
tungen werden dazu varwendet, die Einschaltspannung des
Seitenzwaig-Thyristors unter die Gateoxid-Durchbruchspan-
nung der CMOS-Bauelements In der Eingangsstufe zu
reduziaran. Diese vier Niederspannungstriggerungs-Thyri-
storan schaffan daher ainen vollstindigen ESE-Schutz ohne
zusétzliche sekunddra ESE-Schutzelementa. Die vier ESE-
Maodi, ndmlich PS, NS, PD und ND werden in ainer
1:1-Zuordnung durch jeweils einen der vier Niederspan-
nungstriggerungs-Thyristoren geschiitzt.
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